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Technische Daten

Eingangsempfindlichkeit
Phono-Magnet (entzerrt nach CCIR)
Phono-Kristall

Tonband, linear

Tuner, linear

34 mVan 47 k§)
300 mV an 47 k&)
300 mV an 470 k§2
300 mV an 470 k{2

Ubertragungsbereich
gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler
25 Hz — 30 kHz £1,5dB

Leistungsbandbreite (DIN 45 500) 30 Hz — 30 kHz

Intermodulation

250/8 000 Hz, 4:1 bei Nennleistung < 25%

Klangregler
Basse bei 50 Hz
Héhen bei 15 kHz

+ 14 dB bis — 16 dB
+ 16 dB bis — 16 dB

Lautstﬁrkéregler
mit abschaltbarer physiologischer Regelcharakteristik auf beide
Kanéle wirksam

Balanceregler

Regelbereich ca. 12dB
Stereo/Mono-Schalter

Fremdspannungsabstand

bezogen auf Na = 2 x 50 mW > 50dB
bezogen auf Vollaussteuerung > 70dB

~BASSEL < HOHEN & - BALANCE HORER
L R .

BASS | Thesle

Dual CV 30
Service-Anleitung

PHONES

Ubersprechdidmpfung (bei 1 000 Hz) > 45dB
Ausgangsleistung (gemessen an 4 2, Klirrfaktor < 1 %)
Musikleistung 2x 15 W
Dauertonleistung (1 kHz) 2x10W
Ausgidnge

2 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 4 Ohm

1 Koaxialbuchse 1/4 inch. fir Kopfhoreranschluf
Leistungsaufnahme ca. 60 VA
Netzspannungen

umldtbar 110, 130, 150, 220, 240 V

Sicherungen
220,240 V
110, 130, 150 V

315 mA trage
630 mA trage

Bestiickung
16 Silizium-Transistoren
4 Silizium-Leistungstransistoren
6 Silizium-Stabilisierungsdioden
1 Silizium-Briickengleichrichter
2 G-Schmelzeinsatzezur Absicherung der Endstufen

420 x 385 x 228 mm
11,5 kg

Abmessungen

Gewicht

Dual Gebriider Steidinger - 7742 St. Georgen/Schwarzwald

D 1.230 227864 6/972

Druck: Schnurr KG, Villingen

Printed in Germany
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Priif- und Justierdaten

Stromaufnahme

bei 220 V im Leerlauf ca. 80 mA
bei 220 V und Vollast (6,3 V an 4 Q)
ca. 300 mA

Betriebsspannungen

Vorverstadrker im Leerlauf ca. 16 \

Regelverstdrker im Leerlauf ca. 22 \

Endverstédrker im Leerlauf ca. 31 V

Endverstdrker bei Vollast (6,3 V an 4 Q)
ca. 25

Ruhestrom der Endstufe

nach ca. 5 Minuten Betriebszeit ca. 20 mA

einstellbar mit R 68

Kurzbezeichnung fir Regler, Schalter und
Einstellung

La = Lautstirkeregler

Ba = Balanceregler
Kl = Klangregler (Bisse, Hshen)

Co = CONTUR/LINEAR - Schalter in Stellung
CONTUR

Li = CONTUR/LINEAR - Schalter in Stellung
LINEAR

Pu-M = Eingangswahlschalter in Stellung
PU-MAGNET

Tu = Eingangswahlschalter in Stellung
TUNER

Regler offen

Regler in mechanischer Mittenstellung
Regler zurlickgedreht

Regler 6 dB unter Vollaussteuerung
Regler 30 dB unter Vollaussteuerung
Regler 40 dB unter Vollaussteuerung

oo N -

3
4
Ausgangsspannung und Lautstdrkereqgler

Tu, K1 2, Ba 2, La 1

1 000 Hz am Eingang TUNER einspeisen, beide
Kandle ansteuern.

Ausgangsspannung bei 250 — 300 mV Eingangs-
spannung

Lautsprecherausgang mit 4 Q abgeschlossen
min. 6,3 V (10 Watt)

Kopfhirerausgang mit 400 Q abgeschlossen
4,5 = 5,5 |

Tonbandbuch®e mit 100 k@ abgeschlossen
Kontaktfedern 1/2 und 4/2) 20 - 30 my
Klirrfaktor s = 1%

Den Lautstédrkeregler im gesamten Regelbe-
reich auf Parallelitsdt der Reglerbahnen
tberprifen. Kanalabuweichung K 1/K 2 im Be-
reich zwischen La 1 und La 2 max. 3 dB

Kanalabweichung K 1/K2 im Bereich zwischen
La 3 und La 40 max. 5 dB

Klangregler
Tu, K1 1, Ba 2, La 1, Li

Ausgangssignal 1 000 Hz O dB absolut
(775 mV)

Bassanhebung bei 40 Hz 15 dB + 2 dB
Hhenanhebung bei 12,5 kHz 15 dB + 2 dB
Kanalabueichung K 1/K 2 max. 2 dB
Tu, KL 3, Ba 2, La 1, Li

Bassabsenkung bei 40 Hz 16 dB + dB
Hohenabsenkung bei 12,5 kHz 16 dB + 2 dB
Kanalabueichung K 1/K 2 max. 2 dB

Physiologische Lautstirkeregelung
Tu, K1 2, Ba 2, La 1, Co

17 000 Hz 250 - 300 mV am Tuner-Eingang ein-
speisen (Uollaussteuerung, 6,3 V an 4 Q).
Jetzt La 30

Bassanhebung bei 40 Hz 11 - 14 dB
Hohenanhebung bei 12,5 kHz 2,5 - 5 dB
bezogen auf 1 000 Hz

Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB

Balanceregler

Regelbereich +6 dB bis -8 dB +2 dB

Linearitdt des Verstirkers
Tu, K1 2, Ba 2, La 1, Li

1 000 Hz 250 - 300 mV am Tuner-Eingang ein-
speisen (Uollaussteuerung, 6,3 V an 4 Q).

Abweichung von der O-dB-Linie zwischen 40 Hz
und 12 kHz

bei La 6
bei La 30

2 dB
1,5 dB

|+

I+

Frequenzgang des Vorverstirkers
Tu, Ba 2y La 4, Li

Am Tuner-Eingang 1 000 Hz, 40 Hz, 12,5 kHz
einspeisen und mit den Klangreglern gleichen
Pegel einstellen.

Dann Pu-M und den Signalgenerator mit ver-
ringertem Pegel an den PU-MAGNET-Eingang
legen. Reglerstellungen nicht verindarn.

Bassanhebung bei 40 Hz 18 dB
Hohenabsenkung bei 12,5 kHz 15 dB
bezogen auf den 1 000 Hz-Pegel

I+ 1+

Fingangsempfindlichkeiten
Ba 2, La 1. MeBfrequenz 1 000 Hz.

Erforderliche Eingangsspannung fiir Vollaus—
steuerung des Verstidrkers.

Tuner 250 - 300 mv
Tonband 250 - 300 mv
PU-Kristall 250 - 300 mv
PU-Magnet 2,5 - 3,5 mV

Restspannung
K1 3, Ba 2, La 3, Li
Restspannung max. 1,5 mV/Kanal

Tu, K1 2, Ba 2, La 1, Li
Den Eingang TUNER mit 100 kQ abschlieBen.
Restspannung max. 3 mV/Kanal

PU-M, K1 2, Ba 2, La 1, Li
Den Eingang PU-MAGNET mit 1 kQ abschlieBen.
Restspannung max. 2 mV/Kanal




Fig. 6 Leistungsbandbreite nach DIN 45 500 Fig. 7 Klirrgrad bei 40 Hz, 1 kHz,
30 Hz - 30 kHz 12,5 kHz in Abhéngigkeit
von der Ausgangsleistung
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Ersatzteile Dual

Cv 30

Pos.-Nr. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
1 227 581 Verstiarkergehduse nuBbaum kpl. .....c.0000 %000 1
227 582 Verstdrkergehduse weiB kpl. ......... Ty 1
2 210 289 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 3,5 x 16,0 3
210 648 Scheibe 4,20/14,0/1,00 «isscasssncss e 4 3
3 221 912 Drehknopf groB ....cceeees 3 iy i w w e vt i o e i e e . o e e e 1
4 223 148 Drehknopf klein ..cccceen. SiEwh imm e @ e .- 6
5 227 584 Profilblende Kple swwseaws cmos o 0 G D S B T Ol 1
6 2.2.3 532 Leuchtstab T0t sesssessesss SIS NS E RS e e . 1
200 444 FodaroEhelbe cewvsowwoeaveomonowansomsenneissiiss 1
7 222, 855 DUEL—SChA LT  ww v wsie o 555 80 80 88 6058 880 € 0 00 ¥ 19 0] 8 e el 8 e 1
8 210 113 Lampenfassung E 10 +..ieeeeneenesans 2% s@mE sE N ihe 1
209 439 Glihlampe 7 U/0,3 A ..... S N e 1
9 227 588 Netztransformator kpl. 0.0 0 DIE D0 G s W e Y w S i
210 B12 Zylinderschraube AM 4 X 5  cccieoeeecscncocenanne 4
10 209 977 L OBBIBIE 1o 01 0,0 10 im0 coriat 05 3 0w w0100 0 e s 8 a8 B © 0508 e B b 60 bR e 1
210 639 Scheibe 4, 2/10/0 5 Sh.  ierieeeneeeaeean e 1
11 225 150 Anschlqulatte L s oo 508 56 0 31080 31 90 7 o %)% 1 15 60 4 0 S @ W e 1
152 225 268 ArsohluBesehild «swsssws swmsee 48 % w8 e e s e e e e e 1
1% 222 041 Lautsprecherbuchse 2- pollg SEeReme e BRI E s aw 2
14 222 048 Mehrfachsteckbuchse 5-polig «...cc.. & 15 5 0w 5t w e e w 4
C 2 216 414 Keramik—-Scheiben-Kondensator 0,1 MF/16 v 3G T0.00 2
C 3 216 414 Keramik—-Scheiben-Kondensator 0,1 WF/16 V ....... 7
15 223 B8 Kabeldurchfihrung ...cc.... S R B LW W R B e w3 1
16 225 65 Kopfhorerbuchse kpl. +.iieeerernroncncscscassnns 1
R 1 249 126 Schicht-Widerstand 100 /0,30 W/10 % «.oveeuunnn 2
R 2 224 733 Schicht-Widerstand 1 WA/0,25 WL 8 B sswsvsmess 2
T7 224 832 Netzschalter ..cocccccecennnns . o 0w s e e 1
18 224 262 Stufendrehschalter (Elngangsuahlschalter) i@ s 1
19 225 141 Abschirmkabel B-adrig «..ceeceeess ot e g e 8 e ot oy 1
20 220 141 Netzkabel kpl. ....... 000 D00 B O 6 R A T LT T 1
24 227 5B3 Verpackungskarton kpl. ...cccceienccscronnnsonce 1
Netzplatte
27 224 974 Netzplatte kpl. (ohne Isolierplatte) .......... 1
23 217 884 G-Schmelzeinsatz 315 mA tré8ge .eciceccccccesnnnnse 1
24 217 883 G-Schmelzeinsatz 630 mA tr8ge .e.ceccsoen § 9w 1
C 80 224 886 Papier-Kondensator 47 nF/250 VAU/20 % vevvnnenns 1
25 224 939 Isolierplatte sesevesisss LR @R ANY N R Ee o 1
Vorverstarker
26 227 585 Vorverstdrker kpl. bestiickt ....... 500 B BA A 1
T 10 209 863 Toansistor BEL 173 € .eewoemmomomaiosan SsEEs s TART L 4
] 209 863 Teahsistor BC 173 £ ssswmuswnwsnwssvns cpns cimw s we 4
N1 224 720 WiderstandsnetzweTK «.cieecesecssosssaosnscosacoses 1
R 10 217 861 Schicht-Widerstand 2,2 k/0,25 W/5 % veveeeene 4
R 11 224 590 Schicht-Widerstand 220  kQ/0,25 W/5 % ...veuenn 2
R 12 216 385 Schicht-Widerstand 15 k2/0,25 W/5 & .eeuveennn 2
R 13 216 429 Schicht-Widerstand 4,7 k2/0,25 U/5 % ..vevenn. 1
R 14 217 861 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 W/5 % ..vvuennn 4
G 10 2292 219 Elyt-Kondensator 457 BF/ 25 ¥ as 2
C 11 292 712 Elyt-Kondensator 1000 pF/ 25 UV ... 1
C 12 216 404 Keramik-Kondensator 82  pF/500 V/10 % 2
C 13 2197 873 Folien-Styroflex-Kondensator 14.2 nfF/120 v/ 5 % 2
C 14 216 398 Folien-Styroflex-Kondensator 349 nfF/ 63 V/ 5 % 2
C 15 222 196 Folien-Kondensator 47 nF/160 V/20 % 2
Regelverstiarker
27 227 586 Regelverstédrker kpl. bestickt ......ccceeeeienns 1
28 224 731 5tereo/Mona=5chaltBr  +eeeeirveoaraerosasacasasss 1
p 30 224 7127 Tandem—-Potentiometer 2 x 1,3 MQ pos. log.
(LautstBrkenenler) sesessvocenessnommasemsanssss 1
B 31 224 728 Tandem—-Potentiometer 2 x 1DU kQ lin. (BaBregler) 2
P 32 224 728 Tandem-Potentiometer 2 x 100 kQ lin. (HBhenregler) 2
p 33 224 730 Tandem-Potentiometer 2 x 25 kQ lin.
(Balanceregler) «eeeeeeseencsonssnosaas SHR IR RS 1
T 30 209 863 Transistor BC 173 €  cveeveeeneccoacssnssesoasaonsns 2
T 31 216 042 Transistor BC 253 B scussesevsosonssnossnmsonnesns 2




Pos.=Nr. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
R 30 217 843 Schicht-Widerstand ‘56  kQ/0,25 W/ 5 % . . 2
R 31 220 544 Schicht-Widerstand 10 MQ/0,30 W/10 % ........ ‘ 2
R 32 224 722 Schicht-Widerstand 1,2 MR/0,25 W/ 5 % ...... - 2
R 33 220 602 Schicht—Widerstand 27 kR/0,25 U/ 5 % weuveennn 2
R 34 220 546 Schicht-Widerstand 5,6 kQ/0,25 W/ 5 %

TPEUSOHRTT  wwswossemnswmn 0 QT 04 % 5 5 e N RN i@ P 2
R 35 216 326 Schicht-Widerstand 820 /0,25 W/ 5% covieinnn 2
R 36 216 385 Schicht-Widerstand 15 k@/0;25 W/ 5 % cemsen _— 2
R 37 220 547 Schicht-WUiderstand 8,2 kR/0,25 W/ 5 % ...... s 4
‘R 38 216 345 Schicht-Widerstand 150 Q/0,25 W/ 5 % ceeenennn 2
R 39 220 548 Schicht-Widerstand 1 KQ/0,25 W/ 5B % .ivesvens 2
R 40 217 861 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 U/ 5 % ..cveunn. 2
R 41 220 543 Schicht-Uiderstand 17 k2/0,25 U/ 5 % .oove.vn.. 2
R 42 220 547 Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,25 W/ 5 % .eveenens 4
C 30 216 406 Keramik—-Scheiben-Kondensator 15 pF/500 UV .... 2
C 31 217 863 Folien-Kondensator 6,8 nF/400 VU/20 % 2
€ 32 222 221 Elyt-Kondensator 220 BE/ 26 WV Li.s 1
G 33 222 210 Folien-Kondensator 041 uF/160 V/20 % 2
C 34 222 218 Elyt-Kondensator 4,7 uF/ 25 U ... 2
C 3b 210 945 Folien—-Kondensator 33 nfF/100 V/1D % 4
C 36 222 499 Folien-Kondensator 0,22 wF/100 V/ 5 % 2
C 37 217 981 Folien-Kondensator 4,7 nfF/ 63 V/ 5 % 2
C 38 210 945 Folien-Kondensator 33 nF/100 V/10 % 4
Endverstarker
29 227 58% Endverstarker kpl. bestiickt ........000. . < w e 1
30 2917 BS54 G-Schmelzeinsatz 1 A .+.iceeenen ceee e 050 TS i 2
31 210 488 Zylinderschraube AM 3 X 12 .....oenn. G wmEa 4
210 361 Sechekantmutter M 8 cesscomenvoscweos 0100 e 4
32 224 536 Isoliernippel .«.ceeeeesecnnnseaacnns W 6% e e e 4
220 086 GlAMMETS EREIDE w5 65 50 618 w00 e o e v wien o mae uio e s e o8 e 4
33 217 849 Silizium—Gleichrichter BC 40/C 1400 ........ o '
T 60 220 535 Transistor BC 252 B vevevereeenns IR B RN T 2
T 61 213 186 Transistor BC 171 B ... “ v e e o e e AR - e 2
T 62 224 726 Transistor BC 337 . SR S SR KN 4 e tes 00 8 2
T 63 224 729 Transligtor BE 327 i veiew e o e ooe iss s s §io s e e s 2
T 64 221 821 Transistor TIP 31 G e W 5§ 5w e s 00000 4
T B5 221 821 Transistor TIP 31 oottt v o1 o1 o 2 sot o i T B B R a3 6 & W E e 4
D 60 216 027 DIGHE BZX B2+ oemn v s oo e ain s 780806 65 8 5 5 85 58 5 003 6
D 61 216 027 DADIEE: B 157 & somime s o i s m 8o s 15 55 s e i 8 1o ms o o ow o et w1 & 6
D 62 216 027 Do BZX B2 v eewssmmonoosseas i @asssnsssensssssys 6
R 60 216 383 Schicht-Widerstand 82 kQ/0,25 W/ 5 % P 9]
R 61 224 589 Schicht-Widerstand 100 KQ/0,25 W/ 5 % wevuvenn 1
R 62 217 843 Schicht-Widerstand 56 KR/0525 W/ 5 % wewmaoms 2
R 63 220 526 Schicht-Widerstand 3,3 KkQ/0,25 W/ 5 % ..veunns 6
R 64 224 736 Schicht-Widerstand 15 kQ/0,25 W/ 5 % ...... .. 2
R 65 220 526 Schicht-Widerstand 3,3 kQ/0,25 W/ 5 % ..veuens 6
R 66 220 548 Schicht-Widerstand 1 kQ/0,25 W/ 5 % wevennnn 6
R 67 220 526 Schicht-Widerstand 3,3 k®/0,25 W/ 5 % ..... . 6
R 68 224 737 Trimm-Widerstand 500 Q/0,15 W vierivoennnnns 2
R 69 224 738 HeiBleiter 1 KR s iswe e wss o & sim g8 0 2
R 70 220 548 Schicht-Widerstand = 1 kQ/0,25 W/ 5 % c.viee. 6
R 71 224 595 Schicht-Widerstand 0,33 Q/1 WAL, oy mm s 4
R 72 224 595 Schicht-Widerstand 0,33 Q/1 WA B weiviem s 4
R 73 220 548 Schicht-Widerstand 1 KQ/0325 W/ B % wwssness 6
R 74 217 861 Schicht-Widerstand 2,2 kR/0,25 W/ 5 % ..evvunn 1
C 60 222 213 Elyt-Kondensator 1 uF/ 50 V..., 2
C 61 220 265 Elyt-Kondensator 47 wE/ 16 ¥ esas 3
C 62 203 278 Keramik-Scheiben—Kondensator 330  pF/500 V/10 % 2
C 63 220 531 Elyt-Kondensator 100 wF/ 16 ¥ swes 2
C 64 220 265 Elyt-Kondensator 47 wfF/ 16 v ..., 3
E 65 213 498 Keramik-Scheiben-Kondensator 47 pF/500 v/10 % 2
C 66 220 533 Keramik-Kondensator 10 nF/250 V  .... 2
C 67 217 847 Elyt-Kondensator 1000 wF/ 25 V ..., 2
C 68 222 210 Folien-Kondensator 0,1 uF/160 V/20 % 2
C 69 222 210 Folien-Kondensator 0,1 uF/160 V/20 % 2
C 70 224 739 Elyt-Kondensator 4700 pfF/ 35 U ..., 1
225 113 Bedienungsanleitung % 58w v 5 0 iEA smMEEE

finderungen vorbehalten




